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DISCIPLINA: Eletronica Industrial

Vigéncia: a partir de 2013/1 Periodo letivo: 4° semestre

Carga horaria total: 30h Codigo: CMQ TEC.28

Ementa: Estudo e aplicacbes da teoria de transistores chaveando tiristores,
circuitos de controle e disparo de tiristores, componentes fotossensores e
fotoemissores.

Conteudos

UNIDADE | — Transistores Chaveando
1.1 Vantagens do funcionamento feito chave
1.1.1 Comparacéo da operacao linear com a operagao chaveada
1.2 Fonte chaveada rebaixadora
1.2.1 Funcionamento da etapa de poténcia
1.2.2 Aplicacéo
1.3 Fonte chaveada elevadora
1.3.1 Funcionamento da etapa de poténcia
1.3.2 Aplicacéo
1.4 Fonte chaveada inversora
1.4.1 Funcionamento da etapa de poténcia
1.4.2 Aplicacéo
1.5 Circuito interno de uma fonte chaveada rebaixadora
1.5.1 Funcionamento
1.6 Inversores de freqiiéncia variavel

UNIDADE Il — Outros Transistores de Poténcia
2.1 BJT DE poténcia
2.2 HEXFET
2.3 IGBT

UNIDADE llI - Tiristores

3.1 SCR - Retificador controlavel de silicio
3.1.1 Estrutura, circuito equivalente e simbologia
3.1.2 Curva, caracteristicas estéticas e de controle
3.1.3 Formas de disparo, CC, CA e por pulsos
3.1.4 Controle de fase (controle de poténcia em meia onda)
3.1.5 Controle de poténcia em onda completa
3.1.6 Controle de tensdo em geradores CA
3.1.7 Retificadores controlados e semicontrolados
3.1.8 Conversores CC/CA e CC/CC

3.2 DIAC - Diodo de Corrente Alternada
3.2.1 Estrutura, circuito equivalente e simbolo
3.2.2 Curva e caracteristica funcional
3.2.3 Aplicagéo em circuitos de disparo de TRIAC

3.3 TRIAC - Triodo de Corrente Alternada
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3.3.1 Estrutura, circuito equivalente e simbolo
3.3.2 Curva e caracteristica funcional
3.3.3 Modalidades de disparo
3.3.4 Controle de poténcia em CA
3.4 GTO - SCR Bloqueével pelo Gate
3.4.1 Estrutura, circuito equivalente e simbolo
3.4.2 Curva e caracteristica funcional
3.4.3 Aplicacbes
3.5 PUT - Transistor de Unijuncao Programavel
3.5.1 Estrutura e simbologia
3.5.2 Oscilador de relaxagdo com PUT
3.5.3 Aplicacbes

UNIDADE 1V - Circuitos de Controle e Disparo
4.1 UJT - Transistor de jun¢do Unica
4.1.1 Estrutura, circuito equivalente e simbolo
4.1.2 Caracteristicas fisicas funcionais e curva
4.1.3 Oscilador de relaxacdo com UJT
4.1.4 Oscilador sincronizado com a rede
4.1.5 Circuito integrado TCA 785

UNIDADE V — Componentes Fotoemissores e Fotossensores

5.1LDR
5.1.1 Simbologia, funcionamento
5.1.2 Aplicacdo

5.2 LED (Diodo Emissor de Luz)
5.2.1 Simbologia, funcionamento
5.2.2 Aplicacéo

5.3 Foto diodo

5.3.1 Simbologia, funcionamento
5.3.2 Aplicacgéo

5.4 Foto transistor
5.4.1 Simbologia, funcionamento
5.4.2 Aplicacéo

5.5 LASCR
5.5.1 Simbologia, funcionamento
5.5.2 Aplicacdo

5.6 Célula fotovoltaica
5.6.1 Simbologia, funcionamento
5.6.2 Aplicacéo

5.7 Fotoacoplador
5.7.1 Circuito, funcionamento
5.7.2 Aplicacdo

5.8 Relé de estado solido
5.8.1 Circuito, funcionamento
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5.8.2 Aplicacéo
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